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摘要(译)

本发明提供一种有机EL器件，其在发光特性，驱动电压和耐久性方面实
际上是令人满意的，并且提供了用于该器件的有机EL器件的化合物。有
机EL器件是通过在基板上层压阳极，包括发光层和阴极的多个有机层而
制备的有机EL器件，该有机EL器件包含至少一个选自以下的有机层：发
光层，空穴传输层，电子传输层，空穴阻挡层和电子阻挡层，在其分子
中具有两个吲哚并咔唑基的硼化合物。硼化合物由Y-L-B（A）a-L-Y或Y-
L（Z）b-Y表示，其中Y表示吲哚并咔唑基，L表示芳族基团，Z表示含硼
基团。
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